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OMOS-Gate-hArray-System mit 12 000 Beuelementen

-Des CHOE-Gate=Array=-System U 5200 gestattet denrAnwendern, gelbst digitaele Schaltkreise zu enﬁw

" werfen, ohne def umfassende Detailkemntnisse des Eptwurfes von Schaltkreisen notwendig sind. .
Dieses neuartige Herangehenyan den Emtwurf von digitalen Schaltkreisen wird durch eine Reihe von
Vorarbeiten des Schaltkrelsherstellers ermbglicht. Umfeangreiche Entwicklungssoftware und ein Kata-
log verwendbarer logischer Grundelemente gestatten‘eine Unsetzung- der anwendersufgabenstellung in
das Gate Array. Damit die'gewﬁhschten geheltkreise schnell zur Verfigung sﬁehen,:ist die Grund-
struktur eines Gate Arrays fiir alle Schaltkreise gleich (Master U 5201) und wird durch drei
kundenapezifische Ebenen (davon zweil Verdrahtungsebenen) modifiziert.

Das Gate-Array-System U 5200 bietet folgende Vorteile:

e kurze Entwicklungezeiten 7
¢ Hentabilitédt bereits bei geringen Stiiekzahlen

¢ weitestgehende Untergtitzung des Entwurfes durch Zellenbibliothek
mit etws 100 Zellen und komfortebles Entwurfesystem - B

e Ergatz von 100 ... 200 gtendard-Logik-Scheltkreisen
e Nutzung leistungsarmer CHOS=Technologie
s TTL~kompatibel; susgengsseitig Treibung einer Stenderd-TTL-Last



' Pechnische Ubersicht

Master U 5201
Gesamtgatterdquivalent: 3000

‘(Gatterdquivalent entspricht NAND/NOR mit 2 Eingingen)

davon 1020 Logikgatterdquivalente
102 JK-Master-Slave-Flip-Flops
52 BE/A-Stufen

Masteraysnutzung bis etwa 80 % mdglich

Makrozelienkatalog~enthéltz Inverter, Grundgatterg Decoder, Muitiplézerg DemultipleXer9
‘ _ JK-Mester-Slave-Flip-Flops, Arithmetikscheltunges, Z&hler, Teiler,
Schieberegister, Segmentdecoder; E/A-Stufen - 3
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AnschluBbelegung
Magse

. 7 kundenspezifische Signale
Eingeng LSSD-Kette
kundenspezifischer Eingang

9 Tekteingeng ;

10 ... 16 kundenspezifische Signal

1T Masse

18 ... 23 kundenspezifische Signale
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R
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1) Markierung Kennzeichret Pint
. 2} Aufsetzridene

Bild 1: Gehsuse
Verkeppung in Plast=thipe
cerrier - 64polig

39 Interfacesteuereingang -

T 40 Interfacesteuereingang

Eingang Teststruktuxr
41 Ausgeng Testetrukitur
42 ..» 47 kundenspezifische Signale
48 MNasse .
49 ... 55 kundenspezifische Signele

24 Priifmodus 56 Ausgang LSSD"”Kette :
25 ... 31 kundenspezifische Signele 57 +.. 63 kundenspezifigche Signele
32 Betriebsspannung , 64 Betriebsspannung
33 ... 38 kundenspezifische Signale ‘
Allgemeine Betriebsbedingungen
' | Kurze :
zeichen min. . mex. Einheit
. Betriebsspsnnung Use 4,75 5:25 v
L-Fingangsspannung UlL w03 0,8 v
H=Eingengsspanning R UIH 2,0 U56+0¢3 v
Umgebungstemperatur ) Ai 0 0 e

Die gpezlellen Betriebsgbedingungen sind von der GateaArr&ymKunﬁeﬁverdrahtung abhingig.



‘Die Betricbsstromaufnahme ist von der Kundenverdré,ht@mg abhélngig,,

Grenzwerie

‘Flp die GateeArr&waauelemente/sind die MOS/CHOS

bei Ugg = 4,75 V, To = =0,4 mk

1/87 (10Q) 3
Kurze= . Binhelt
zeichen mine. maxe
‘Ruhegtromvexbresch ) Toon 200 o
e o e 1 : , :
Eingengsleckstrom I Tore 10 uh
Summenleckstrom aller . LL? “LES : / )
. Binginge ohne Lowe
Heltetrangistor
-Bingengslecksteom Tism 48 Jub
{Summenleckstrom 7 T
aller Einginge mit
- Tow-Helietrensistor)
T=Auggangaspannung 2) Usg, k 044 V-
H=AUSRengss PENNUNE 3 Uoy 2,8 ' v
Fingangskapazitit . Oy 10 pE
2 b ) ﬁ = 5,257, U | s 5,25V
2) ek cg = 5525 $ IH = 5;5
bei IO = 2 mi
3)

~Behandlungsvors dhriften einzuhalten.

Kurz- Einheit

zeichen mine: mex.e .
Betriebgspannung Use = 0,5 7,0 v
Eingahgsspannu;;g an allen Uy = 0,5 750, v
Eingdngen : .
&us‘gmsspmmg Uy - 0,5 7,0 v
Verlustleistung Py 0,5 W
~atriebatemperatur él’a 0 70 °c
Lagertemperatur ) - 55 125 ¢

U 5200



Die voriliegenden Datenbiétter ds@n@n

susschtiaBlich der lnfermation!

T Es konnen deraue keine Lisfermag:

g lichkeiten oder Produktionsverbind-

B : - i lichkeiten sbgeleitet wergen.
nderungen im Sinne des techni-

schen Fortschritis sing vorbehalten.
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